POLSKA
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY | 140374

Lupowa

CioileElLNIA
Patent dodatkowy

N Ur, ndu  Pateniowego
T

Zgloszono: 82 11 22 /P. 239156/

_ Int. CI* HO3K 17/945
Pierwszefistwo ——— HO3K 17/08

URZAD
P A I E H I ﬂ WY Zgloszenie ogloszono: 84 06 18

P R l‘ Opis patentowy opublikowano: 88 03 30

Twércy wynalazku: Lech Secomski, Andrzej Krzeminski, Stefan Zgutka
Uprawniony z patentu: Lech Secomski, Andrzej Krzeminski,
Stefan Zgutka, Warszawa /Polska/

ELERTRONICZNY CZUJNIE ZBLIZENIOWY

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny czujnik 2zblizeniowy, przeznaczony do stosowa-
nia w maszynach przemyslowych w miejsce poprzednio stosowanych wylgcznikéw krahcowych.

Znane sg elektroniczne czujniki zblizeniowe skiadajgce sie z uktadu sterujgcego posia-
dajgcego wyjscie pomiarowe, W ktére wigczona jest baza tranzystora przelgczajacego, kolek-
tor ktérego jest wlaczony do odbiornika oraz przez pierwszy rezystor do dodatniego bieguna
napiecia zasilajgcego czujnik, a emiter ktédrego jest przez drugi rezystor wiaczony do masy
uktadu, z tym, 2e przed tym drugim rezystorem Jest wigczona baza tranzystora zabezpieczajg-
cego, ktérego kolektor Jest wigczony do wyjScia pomiarowego ukladu sterujgcego a emiter
jest wiaczony do masy ukladu. ' :

Niedogodno$é stosowania tych znanych elektronicznych czujnikéw zblizeniowych wynika
stgd, 2e tranzystor przelgczajgcy moze pracowaé tylko przy matych prgdach i w tych przypad-
kach kazdorazowe przecigzenie powoduje ograniczenie pradu obcigzenia tranzystora przetgcza-
Jacego. Przy wyzszych prgdach obcigzenia nastepuje termiczne zniszczenie tranzystora prze-
taczajgcego.

Istota wynalazku polega na rozbudowie ukladu zabezpieczajgcego tranzystor przetgczajg-—
¢y nawet przed pradem zwarcia.

Elektroniczny czujnik zblizZeniowy wediug wynalazku sklada sie¢ 2z ukladu sterujgacego po-
siadajgcego wyjdcie pomiarowe, W ktére wigczona jest baza tranzystora przelgczajgcego, ko-
lektor ktérego jest wlaczony do odbiornika oraz przez pierwszy rezystor do dodatniego bie-
guna napiecia zasilania, a emiter ktérego jest przez drugi rezystor wiaczony do masy uktadu
z tym, 2e przed tym drugim rezystorem jest wigczona baza tranzystora zabezpieczajacego,
ktérego kolektor jest wiaczony do wyjscia pomiarowego uktadu sterujacego a emiter jest wig-
czony do masy ukladu., Charakteryzuje sie¢ on tym, ze dodatkowo w wyjscie pomiarowe ukladu
sterujgcego jest wigczony emiter dodatkowego tranzystora zabezpieczajgcego oraz baza tran-
zystora kluczujacego, kolektor ktdérego jest przez dodatkowy trzeci rezystor wigczomy do do-
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datniego bieguna napigcia zasilajgcego czujnik, a emiter ktérego jest przez nastepny czwar-
ty rezystor wlaczony do bazy tranzystora przetgczajacego, przy czym baza dodatkowego tran-
zystora zabezpieczajgcego jest wlgczona do kolektora znanego tranzystora zabezpieczajgcego,
polgczonego przez pigty rezystor z wyjéciem pomiarowym uktadu sterujgcego, a emiter znane-
go tranzystora zabezpieczajgcego polgczony jest z masg ukladu, a takze kolektor dodatkowego
tranzystora zabezpieczajgcego jest wigczony do bazy znanego tranzystora zabezpieczajacego,
a nastepnie przez diode spolaryzowang przewodzaco i przez szésty rezystor do masy ukladu
Jak réwniez w przewdd taczacy baze znanego tranzystora zabezpieczajacego z emiterem tranzy-
stora przelgczajgcego poprzez sidédmy rezystor, ktéry jest przytaczony do kondensatora blo-
kujgcego i drugiego rezystora poiaczonych réwnolegle, ktére z drugiej strony polzczone sa
do masy ukladu.

Zaletg elektronicznego czujnika zblizeniowego wedlug wynalazku jest caikowite zabez-
pieczenie czujnika przed przecigZeniem, nawet przy duzych prgdach i przed zwarciem wyjscia,
a takie dodatkowo przed zmianami temperatury i przed zakléceniami sieciowymi. Zaleta ta
Jjest tym cenniejsza, %e 2zabezpieczenie to nie powoduje opdZnienia dzialania czujnika.

Praktyczny przyktad wykonania wynalazku jest przedstawiony na rysunku przedstawiajgcym
schemat ideowy ukladu czujnika. '

Wyjécie pomiarowe uktadu 1 sterujgcego jest polaczone z bazg tranzystora 2 kluczujg-
cego, ktérego kolektor jest potaczony przez trzeci rezystor 3 z dodatnim biegunem napiecia
4 zasilajgcego czujnik. Emiter tranzystora 2 kluczujgcego jest polaczony z bazg tranzysto-
ra 5 przetgczajgcego przez czwarty rezystor 6, emiter tranzystora 5 przelgczajgcego jest
polaczonj z masg 7 ukiadu przez drugi rezystor 8 i kondensator 9 blokujacy, ktére sg poilg-
czone réwnolegle. Do bazy tranzystora 2 kluczujgcego jest doiaczony emiter dodatkowego
tranzystora 10 zabezpieczajgcego i przez pigty rezystor 11 baza tego dodatkowego tranzys-
tora 10 zabezpieczajgcego a takze kolektor znanego tranzystora 12 zabezpieczajgcego. Kole-
ktor dodatkowego tranzystora 10 zabezpieczajgcego jest polaczony z bazg znanego tranzysto-
ra 12 zabezpieczajacego oraz przez diode 13 spolaryzowang przewodzgco i poprzez szésty re-
zystor 14 z masg 7 uktadu. Baza znanego tranzystora 12 zabezpieczajgcego jest polaczona po-
przez sidédmy rezystor 15 z emiterem tranzystora 5 przetgczaJjacego.

Z chwila pojawienia sie sygnazu sterujgcego W postaci dodatniego napiecia na wyjsciu
uktadu 1 sterujgcego sygnal ten zostaje podany na baze tranzystora 2 kluczujgcego, co po-
woduje wysterowanie tego tranzystora 2 a przez niego za poSrednictwem czwartego rezystora
6 wysterowanie tranzystora 5 przelgczajgcego i przepiyw pradu przez drugi rezystor 8.
Zwiekszenie prgdu pXfyngcego przez tranzystor 5 przeigczajgcy powyzej pradu dopuszczalnego
powoduje wzrost spadku napiecia na drugim rezystorze 8 i wysterowanie za poérednictwem
sidédmego rezystora 15 znanego tranzystora 12 zabezpieczajgcgo, ktéry z kolel wysterowuje
dodatkowy tranzystor 10 zabezpieczajgcy, podtrzymujgcy si¢ sam w stanie przewodzenia. To
zaé powoduje zablokowanie tranzystoréw 2, 5 kluczujgcego i przelgczajgcego., Ponowne odblo-
kowanie tranzystora 5 przelaczajacego 1 2 kluczujgcego nastepuje po usunigciu przecigze-
nia i po chwilowej zmianie sygnatu sterujgcego.

Zastrze zenie patentowe

Elektroniczny czujnik zblizeniowy, skladajgcy sig¢ 2z uktadu sterujgcego posiadajgcego
wyjécie pomiarowe, w ktére wigczona jest baza tranzystora przetgczajgcego, kolektor ktére-
go jest wigczony do odbiornika oraz przez pierwszy rezystor do dodatniego bieguna napiecia
zasilajacego czujnik, a emiter ktérego jest przez drugi rezystor wigczony do masy uktadu,

z tym ze przed tym drugim rezystorem Jest wlgczona baza tranzystora zabezpieczajgcego, kto-
rego kolektor jest wiagczony do wyjscia pomiarowego uktadu sterujgcego a emiter Jest wlgczo-
. ny do masy ukiadu, znamienny t y m, 2e dodatkowo w wyjscie pomiarowe uk2adu
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/1/ sterujacego wigczony jest emiter dodatkowego tranzystora /10/ zabezpieczajacego oraz ba-
za tranzystora /2/ kluczujacego, kolektor ktérego jest przez dodatkowy trzeci rezystor /3/
wigczony do dodatniego bieguna napiecia zasilajacego a emiter ktérego jest przez czwarty re-
zystor /6/ wiaczony do bazy tranzystora /5/ przelaczajacego, przy czym baza dodatkowego tran-
zystora /10/ zabezpieczajacego jest wigczona do kolektora znanego tranzystora /12/ zabez-
pieczajgcego, potaczonego przez pigty rezystor /11/ z wyjéciem pomiarowym ukiadu /1/ steru-
jacego, a emiter znanego tranzystora /12/ zabezpieczajgcego poigczony jest z masg ukladu, a
takze kolektor dodatkowego tranzystora /10/ zabezpieczajgcego wiaczony jest do bazy znanego
tranzystora /12/ zabezpieczajacego, a nastepnie przez diode /13/ spolaryzowang przewodzgco

i przez szésty rezystor /14/ do masy uktadu jak réwniez w przevdd lgczgcy baze znanego tran-—
zystora /12/ zabezpieczajacego z emiterem tranzystora /5/ przelaczajgcego poprzez siddmy re-
zystor /15/, ktéry Jjest przylaczony do kondemsatora /9/ blokujgcego i drugiego rezystora
/8/, potaczonych réwnolegle, ktére z drugiej strony potaczone sa do masy /7/ ukiadu,.
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